Необходимо кратко, но ёмко ответить на следующие теоретические вопросы:

Вопросы теста №2 для промежуточного контроля знаний Тема: Р-п-ПЕРЕХОД
·  Что такое р- п- переход?
•  Почему р-п-переход обладает большим сопротивлением по сравнению с сопротивлением самих полупроводников р- и п- типов?
·  Какова высота потенциального барьера р-п-перехода в равновесном состоянии у различных типов полупроводников?
·  Как изменится ширина р-п-перехода при прямом (обратном) включении? 
·  Изобразить кривую распределения потенциала внутреннего поля р-п- перехода в равновесном (прямом, обратном) состоянии.
·  Где сосредоточен р-п-перехд?
·  В каком направлении перемещаются электроны (дырки) через р-п-переход под действием внутреннего электрического поля?
·  Каково направление дрейфового электронного (дырочного) тока в акцепторном (дырочном) полупроводнике?
•  Изобразить распределение объёмного заряда в нейтральном р-п- перереходе?
·  Каково соотношение примесей анода и катода для организации р-п- перехода с дырочной (электронной) проводимостью?
·  Чем вызвано появление объёмного заряда в р-п-переходе?
• Чем является потенциал внутреннего поля для движения о.н.з. и н.н.з.?
•  В каком направлении перемещаются электроны (дырки) через р-п-переход за счёт диффузии?
•  Что заставляет дырочный диффузионный ток протекать из р-области в п- область?
•  Что заставляет электронный диффузионный ток протекать из п-области в р-область?
•  Где больше концентрация подвижных носителей - в области р-п-перехода
или прилегающих к нему областях полупроводника?
•  Каково должно быть соотношение концентраций примесных атомов для организации р-п-перехода с дырочной (электронной) проводимостью?
·  Как изменится высота потенциального барьера р-п-перехода при прямом (обратном) включении?
•  Почему р-п-переход сосредоточен в высокоомной области?
·  Как внутреннее электрическое поле р-п-перехода воздействует на движение о.н.з. (н.н.з.)?
• В каком направлении перемещаются дырки (электроны) через р-п-переход за счёт дрейфа?
•  Изобразить кривую распределения потенциала на р-п-переходе при прямом (обратном) смещении?
•  Какое включение р-п-перехода называется прямым (обратным)?.
•  Какие причины приводят к резкому возрастанию обратного тока при большом обратном (прямом) напряжении на диоде?
• Какими процессами определяется наличие диффузионной ёмкости у р-п - пеерехода?
·  Что такое выпрямляющий контакт?
·  Что называется пробоем р-п-перехода?
·  Что такое запирающий слой?
·  Какой пробой называется тепловым?
• Что такое диффузия в полупроводнике? .
•  Чем объясняется наличие потенциального барьера в переходном слое между двумя областями полупроводника с разной структурой?
